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　　钨酸铅晶体是一种新型闪烁晶体 ,在高能物理研究中具有广阔的应用前景 。其闪烁性能

与晶体结构和晶体中的缺陷种类有很强的依赖性 ,而缺陷性质又与晶体生长工艺有关。

以纯度为 4N的 PbO和WO3为原料 ,以 Y2O3 为掺杂剂 ,利用改进的 Bridgman方法从熔体

中生长出了 Pb/W=1 , >1和<1的一系列钨酸铅晶体。将晶体加工成 10mm×10mm×1mm的

样品 ,先在紫外光下照射 10min ,然后在 15℃的室温下用 FJ-427A 型微机热释光剂量仪测量样

品的热致发光曲线。结果发现 ,Pb/W=1的 PWO样品在 0 ～ 400℃的温度范围内没有明显的

发光峰 ,而一些 Pb/W>1的 PWO试样在 280 ～ 300℃的温区内则会出现一个非常明显的发光

峰。

如果对加热后的样品再用紫外光辐照 ,原来的发光峰不再出现 。而以往报道的非掺杂钨

酸铅晶体的热释光峰均出现在 300K以下的温度 ,最高的也只有 360K ,本实验中出现的 280 ～

300℃热释光峰表明 ,掺杂后的钨酸铅晶体在禁带内产生了新的陷阱能级 ,该能级上的电子跃

迁具有不可逆特征。以这一特征为基础所建立的后处理工艺将有助于钨酸铅晶体抗辐照损伤

能力的提高。
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